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双通道1A或4A，5.0kVRMS 隔离门极驱动器
概述 

SLMi823x 隔离驱动器系列是一款具有不同配置的隔离

双通道门极驱动器。SLMi8230/1/3/4 被设置为高边/

低边驱动器，SLMi8232/5则被设置为双路驱动器。

SLMi8230/1/2 的 峰 值 源 输 出 电 流 为 1.0A ，

SLMi8233/4/5 的 峰 值 源 输 出 电 流 为 4.0A 。

SLMi8230/1/3/4 提供可编程死区时间 (DT) 功能。拉高 

DIS 引脚会将两个输出同时关闭，并允许DIS 引脚在开

路或拉低时正常运行。作为一种故障安全措施，初级

侧逻辑故障会迫使两个输出都处于低电平。 

VDDA 和 VDDB 电源电压最高可达40V。3V至18V的

VDDI宽输入范围使得该驱动器适合与模拟和数字控制

器 连 接 。 并 且 所 有 电 源 电 压 引 脚 均 有 欠 压 锁 定

（UVLO）保护。 

SLMi823x采用的SOP16W封装，且具有符合UL1577认

证的5.0kVRMS隔离耐压。 

高 CMTI 、 低 传 输 延 迟 、 小 尺 寸 与 灵 活 的 配 置 使

SLMi823x系列适用于各种隔离式MOSFET/IGBT和SiC

或GaN FET门极驱动的应用。 

 

 

特性 

• 1.0A 或 4.0A 峰值源电流 

• 40ns（典型值）传输延迟 

• 18ns（最大）脉冲宽度失真 

• 18ns（最大）延迟匹配 

• 100kV/us（最小值）共模瞬态抗扰度 (CMTI) 

• 宽输入电压：3V 至 18V 

• 最高 40V 的驱动器输出电压 

• 输入级 5V 反极性电压处理能力 

• 两个驱动器之间 1500V 的功能隔离 

• 工作温度：–40°C 至 +125°C 

• 安全认证 

⚫ 5kVRMS隔离耐压1分钟，符合 UL 1577 标准，

采用 SOP16W 封装 

⚫ CQC认证符合GB4943.1-2011 

⚫ TUV认证符合  EN/IEC 61010-1: 2010+A1和

EN/IEC 62368-1: 2018 

⚫ DIN V VDE 0884-11（计划） 

应用 

⚫ 服务器、电信和工业中的 AC/DC 或 DC/DC 电源 

⚫ DC/AC 太阳能逆变器 

⚫ 电动汽车电池充电

应用电路 
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图 1. SLMi8230/3 应用电路 
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图 2. SLMi8231/4 应用电路 

 

 

PWM

CONTROLLER

C2

0.1uF

C1

1uF

VDDI

VDDI

GNDI

VIA

VIB

DIS

C5

0.1uF

C6

10uF

VDDB

GNDB

VOB

GNDA

VOA

VDDA

SLMi8232/5

Q2

VDDB

C3

0.1uF

C4

10uF

VDDA

Q1

 

图 3. SLMi8232/5 应用电路 

 

 

  

http://www.sillumin.com/


                                                          SLMi823x 

Sillumin Semiconductor Co., Ltd.  – www.sillumin.com  3 

Rev1.3, 2023 年 7 月 

目录 
概述 ............................................................................................................................................................................. 1 

特性 ............................................................................................................................................................................. 1 

应用 ............................................................................................................................................................................. 1 

应用电路 ...................................................................................................................................................................... 1 

引脚配置 ...................................................................................................................................................................... 4 

引脚说明 ...................................................................................................................................................................... 5 

功能框图 ...................................................................................................................................................................... 7 

订购信息 ...................................................................................................................................................................... 8 

系列总览 ...................................................................................................................................................................... 8 

绝对最大额定值
1
 ......................................................................................................................................................... 9 

推荐操作条件
1
 ............................................................................................................................................................ 9 

静电放电等级 .............................................................................................................................................................. 9 

热信息 ....................................................................................................................................................................... 10 

封装规格 .................................................................................................................................................................... 11 

绝缘规格 .................................................................................................................................................................... 11 

安全相关认证 ............................................................................................................................................................ 12 

安全限值 .................................................................................................................................................................... 12 

电气特性（直流） ..................................................................................................................................................... 13 

开关特性（交流） ..................................................................................................................................................... 14 

参数测量信息 ............................................................................................................................................................ 15 

传输延迟和脉宽失真 .......................................................................................................................................... 15 

上升和下降时间测试 .......................................................................................................................................... 15 

CMTI 测试........................................................................................................................................................... 15 

特性描述 .................................................................................................................................................................... 16 

欠压锁定 ............................................................................................................................................................ 16 

禁用输入功能 ..................................................................................................................................................... 16 

控制输入和输出逻辑 .......................................................................................................................................... 16 

死区时间程序 ..................................................................................................................................................... 17 

应用信息 .................................................................................................................................................................... 19 

布局 ........................................................................................................................................................................... 20 

封装信息 .................................................................................................................................................................... 21 

焊接温度特性 ............................................................................................................................................................ 22 

修订历史 .................................................................................................................................................................... 23 

 

http://www.sillumin.com/


                                                          SLMi823x 

Sillumin Semiconductor Co., Ltd.  – www.sillumin.com  4 

Rev1.3, 2023 年 7 月 

引脚配置 

型号 引脚配置（顶视图） 
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引脚说明 

表 1. SLMi8230/3 引脚说明 

No. 引脚 说明 

1 VIA 
驱动器 A 的输入。驱动器 A 的输出与输入同相。 如果保持开路，该引脚将被内部拉

低。如果不使用该引脚，建议将该引脚接地，以获得更好的抗噪声能力。 

2 VIB 
驱动器 B 的输入。驱动器 B 的输出与输入同相。如果保持开路，该引脚将被内部拉

低。 如果不使用该引脚，建议将该引脚接地，以获得更好的抗噪声能力。 

3 VDDI 输入电源。应在 VDDI 和 GNDI 之间就近连接低 ESR 和 ESL 的电容。 

4 GNDI 输入电源地。 

5 DIS 
设备禁用输入。当 DIS 引脚为高电平时，两个驱动器都被禁用并且驱动器输出为低

电平。当 DIS 引脚为低电平时，它将允许器件执行正常操作。 

6 DT 
死区编程输入。 在 DT 和 GNDI 之间连接一个电阻来设置死区时间。 建议在 DT 和

GNDI 之间放置一个 2.2nF 或更大的旁路电容, 以实现更好的抗噪声能力。 

7 NC 无连接 

8 VDDI 输入电源。该引脚在内部连接到引脚3。 

9 GNDB 驱动器B的电源地。 

10 VOB 驱动器B的输出。 

11 VDDB 驱动器 B 的电源。应在 VDDB 和 GNDB 之间就近连接低 ESR 和 ESL 电容。 

12 NC 无连接 

13 NC 无连接 

14 GNDA 驱动器A的电源地。 

15 VOA 驱动器A的输出。 

16 VDDA 驱动器A的电源。应在VDDA和GNDA之间就近连接低ESR和ESL电容。 

 

表 2. SLMi8231/4 引脚说明 

No. 引脚 说明 

1 PWM 
脉宽调制输入。驱动器 A 的输出与 PWM 输入同相, 驱动器 B 的输出与 PWM 输入反

相。 

2 NC 无连接 

3 VDDI 输入电源。应在VDDI和GNDI之间就近连接低ESR和ESL电容。 

4 GNDI 输入电源地。 

5 DIS 
设备禁用输入。当 DIS 引脚为高电平时，两个驱动器都被禁用并且驱动器输出为低

电平。当 DIS 引脚为低电平时，它将允许器件执行正常操作。 
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No. 引脚 说明 

6 DT 
死区编程输入。 在DT和GNDI之间连接一个电阻来设置死区时间。 建议在DT和

GNDI之间放置一个2.2nF或更大的旁路电容, 以实现更好的抗噪声能力。 

7 NC 无连接 

8 VDDI 输入电源。该引脚在内部连接到引脚3。 

9 GNDB 驱动器B的电源接地。 

10 VOB 驱动器B的输出。 

11 VDDB 驱动器B的电源。应在VDDB和GNDB之间就近连接低ESR和ESL电容。 

12 NC 无连接 

13 NC 无连接 

14 GNDA 驱动器A的电源地。 

15 VOA 驱动器A的输出。 

16 VDDA 驱动器A的电源。应在VDDA和GNDA之间就近连接低ESR和ESL电容。 

 

表 3.  SLMi8232/5 引脚说明 

No. 引脚 说明 

1 VIA 
驱动器 A 的输入。驱动器 A 的输出与输入同相。 如果保持开路，该引脚将被内部拉

低。如果不使用该引脚，建议将该引脚接地，以获得更好的抗噪声能力。 

2 VIB 
驱动器B的输入。驱动器B的输出与输入同相。 如果保持开路，该引脚将被内部拉

低。如果不使用该引脚，建议将该引脚接地，以获得更好的抗噪声能力。 

3 VDDI 输入电源。应在VDDI和GNDI之间就近连接低ESR和ESL电容器。 

4 GNDI 输入电源地。 

5 DIS 
设备禁用输入。当 DIS 引脚为高电平时，两个驱动器都被禁用并且驱动器输出为低

电平。当 DIS 引脚为低电平时，它将允许器件执行正常操作。 

6 NC 无连接 

7 NC 无连接 

8 VDDI 输入电源。该引脚在内部连接到引脚3。 

9 GNDB 驱动器B的电源地。 

10 VOB 驱动器B的输出。 

11 VDDB 驱动器B的电源。应在VDDB和GNDB之间就近连接低ESR和ESL电容。 

12 NC 无连接 

13 NC 无连接 

14 GNDA 驱动器A的电源地。 

15 VOA 驱动器A的输出。 

16 VDDA 驱动器A的电源。应在VDDA和GNDA之间就近连接低ESR和ESL电容。 
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功能框图 
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图 4. SLMi8230/3 功能框图 
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图 5. SLMi8231/4 功能框图 
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图 6. SLMi8232/5 功能框图 
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订购信息 

订购型号 封装 数量 

SLMi8230BDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8230DDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8231BDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8231DDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8232BDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8232DDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8233BDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8233DDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8234BDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8234DDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8235BDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

SLMi8235DDCG-DG SOP16W, 无铅 1500/卷 

 

系列总览 

型号 输入配置 输出配置 死区时间可编程 重叠保护 峰值输出

电流 

欠压锁定 

SLMi8230BDCG-DG VIA,VIB HS/LS 有 有 1.0 A 8.5V/7.5V 

SLMi8230DDCG-DG VIA,VIB HS/LS 有 有 1.0 A 12.5V/11.5V 

SLMi8231BDCG-DG PWM HS/LS 有 有 1.0 A 8.5V/7.5V 

SLMi8231DDCG-DG PWM HS/LS 有 有 1.0 A 12.5V/11.5V 

SLMi8232BDCG-DG VIA,VIB Dual Driver 无 无 1.0 A 8.5V/7.5V 

SLMi8232DDCG-DG VIA,VIB Dual Driver 无 无 1.0 A 12.5V/11.5V 

SLMi8233BDCG-DG VIA,VIB HS/LS 有 有 4.0 A 8.5V/7.5V 

SLMi8233DDCG-DG VIA,VIB HS/LS 有 有 4.0 A 12.5V/11.5V 

SLMi8234BDCG-DG PWM HS/LS 有 有 4.0 A 8.5V/7.5V 

SLMi8234DDCG-DG PWM HS/LS 有 有 4.0 A 12.5V/11.5V 

SLMi8235BDCG-DG VIA,VIB Dual Driver 无 无 4.0 A 8.5V/7.5V 

SLMi8235DDCG-DG VIA,VIB Dual Driver 无 无 4.0 A 12.5V/11.5V 
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绝对最大额定值 1 

标识 定义 最小 最大 单位 

VDDI 输入电源电压 -0.3 20 V 

VIA,VIB, VDIS,VPWM 输入信号电压 -7 20 V 

VDDA, VDDB 驱动电源 -0.3 45 V 

VOUTA, VOUTB 

驱动输出电压 -0.3 
VDDA+0.3, 

VDDB+0.3 
V 

驱动器输出电压，瞬态200ns2 -3 
VDDA+0.3, 

VDDB+0.3 
V 

驱动器输出电压，瞬态50ns2 -6 
VDDA+0.3, 

VDDB+0.3 
V 

Vch2ch 通道间耐压  1500 V 

TJ 结温 -40 150 C 

TS 储存温度 -65 150 C 

 

推荐操作条件 1 

标识 定义 最小 最大 单位 

VDDI 输入电源电压 3 18 V 

VIA,VIB, VDIS,VPWM 输入信号电压 -5 18 V 

VDDA, VDDB 
驱动器电源 

（8.5V UVLO 版本） 
9 40 V 

VDDA, VDDB 
驱动器电源 

（12.5V UVLO 版本） 
13.5 40 V 

TJ 结温 -40 150 C 

TA 储存温度 -40 125 C 

 

静电放电等级 

标识 定义 值 单位 

VESD 
HBM  4000 

V 
CDM 2000 

注 1： VDDI, VIA, VIB, VDIS, VPWM 以 GNDI 为基准；VDDA, VOUTA 以 GNDA 为基准；VDDB, VOUTB 以 GNDB 为基准； 

注 2：数值通过工作台特性验证 
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热信息 

标识 定义 值 单位 

RθJA 结与环境间热阻  100 °C/W 

RθJC(TOP) 结壳间热阻 40 °C/W 
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封装规格 

标识 定义 最小 典型 最大 单位 

RIO 电阻（输入侧至输出侧）  1012   

CIO 电容（输入侧至输出侧）  1.8  pF 

 

 绝缘规格 

标识 定义 测试条件 值 单位 

CLR 空气间隙 空气中的最短端子到端子距离 8.0 mm 

CPG 外部爬电距离 
整个封装表面的最短端子到端子距

离 
8.0 mm 

DTI 绝缘体的距离 最小内部间隙 >16 um 

CTI 相对漏电起痕指数 
DIN EN 60112 (VDE 0303-11), IEC 

60112 
>600 V 

 材料组  I  

 过电压类别 

额定电源电压 150Vrms I-IV  

额定电源电压 300Vrms I-IV  

额定电源电压 600Vrms I-III  

额定电源电压 1000Vrms I-II  

DIN V VDE 0884-11(1) 

VIORM 最大重复峰值隔离电压  1414 VPK 

VIOWM 最大隔离工作电压  1000 VRMS 

VIOTM 最大瞬态隔离电压 60s 7000 VPK 

VIOSM 最大浪涌隔离电压 
测试方法参考IEC 62368, 1.2/50us 

波形, VTEST=1.6 x VIOSM 
6250 VPK 

qpd 视在电荷 
Method b2: Vpd(m)=1.875 x VIORM, 

tm=1 s 
5 pC 

 气候类别  40/125/21  

 污染等级  2  

UL1577 

VISO 隔离耐压 

VTEST=VISO, t=60s (qualification), 

 VTEST=1.2 x VISO, t=1s (100% 

production) 

5000 VRMS 

注 1: 计划认证中 

http://www.sillumin.com/
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 安全相关认证 

VDE UL CQC TUV 

DIN V VDE 0884011-

11: 2017-01 

UL 1577 元件识别程序 通过 GB4943.1-2011 认证 通过 EN IEC 61010-1: 

2010+A1 和 EN IEC 62368-

1: 2018 认证 

加强绝缘 单项保护, 5000 VRMS 加强绝缘,  

海拔≤ 5000m,  

热带气候,400 VRMS最大工作

电压 

5000Vrms加强绝缘，

800Vrms最大工作电压 

认证待定 文件编号：E521801 文件编号：

CQC21001324484 

参考证书编号：DE 2-

038921 

参考证书编号：JPTUV-

146634 

证书编号：R 50590519 

 

安全限值  

标识 参数 条件 功能侧 值 单位 

IS 安全输出电流 

VDDA=VDDB=16V, CLOAD=1nF, 

2MHz PWM, 50% duty, 

RθJA=100°C/W, 

TJ =150°C, TA =25°C 

驱动器A与驱

动器B 
73 mA 

PS 
安全输入、输出或总

功率 

VDDA=VDDB=16V, CLOAD=1nF, 

VDDI=12V, 2MHz PWM, 50% 

duty, RθJA=100°C/W, 

TJ =150°C, TA =25°C 

输入 36 

mW 驱动器A 584 

驱动器B 584 
总功率 1204 

TS 

 

 

 
 

最高安全温度   150 °C 
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图 7.  根据VDE的限制电流的热降额曲线             

（VDDA 和 VDDB 中的电流） 

图 8.  根据 VDE 的限制功率的热降额曲线 

http://www.sillumin.com/


                                                          SLMi823x 

Sillumin Semiconductor Co., Ltd.  – www.sillumin.com  13 

Rev1.3, 2023 年 7 月 

电气特性（直流） 

除非另有说明，VDDI = 5 V， VDDI 到 GNDI 的电容为 0.1μF，VDDA = VDDB =15V，从 VDDA 和 VDDB 到 GNDA 和 

GNDB 的电容为 1μF，TA = –40°C 至 +125°C。 

标识 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

输入电源 

VDDI 输入电源电压  3  18 V 

VUVLO_VDDI_R VDDI UVLO 上升  2.55 2.7 2.85 V 

VUVLO_VDDI_F VDDI UVLO 下降  2.35 2.5 2.65 V 

VUVLO_HYS VDDI UVLO 迟滞   0.2  V 

IVDDI 

静态电流 VIA = 0V, VIB = 0V 1.4 2 2.6 mA 

工作电流 
fsw= 100kHz，（50% 占空

比），双通道 
 3.3  mA 

逻辑接口 

VIH 
VIA、VIB、DIS 和 PWM 处的高

电平输入阈值电压 
 2   V 

VIL 
VIA、VIB、DIS 和 PWM 处的低

电平输入阈值电压 
   0.8 V 

RPD 
VIA、VIB、DIS 和 PWM 上的下

拉电阻 
 126 180 280 k 

驱动电源 

VUVLO_VDDA_R, 

VUVLO_VDDB_R 
VDDA, VDDB UVLO上升 

8.5V UVLO 型号 8 8.5 9 V 

12.5V UVLO 型号 11.5 12.5 13.5 V 

VUVLO_VDDA_F, 

VUVLO_VDDB_F 
VDDA, VDDB UVLO下降 

8.5V UVLO 型号 7 7.5 8 V 

12.5V UVLO 型号 10.5 11.5 12.5 V 

VUVLO_VDDA_HYS, 

VUVLO_VDDB_HYS 
VDDA, VDDB UVLO迟滞 

8.5V UVLO 型号  1  V 

12.5V UVLO 型号  1  V 

IVDDA, 

IVDDB 
VDDA/B 静态电流，每通道 VIA = 0V, VIB = 0V 0.8 1.5 2.6 mA 

输出（SLMi8230/1/2） 

IOH  峰值源电流   1  A 

IOL 峰值灌电流   1.5  A 

VOH 高电平输出电压 IO=-10mA   70 120 mV 

VOL 低电平输出电压 IO=10mA  30 65 mV 

输出 (SLMi8233/4/5) 
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标识 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

IOH  峰值源电流   4  A 

IOL 峰值灌电流   7  A 

VOH 高电平输出电压 IO=-10mA   12 22 mV 

VOL 低电平输出电压 IO=10mA  6.2 11 mV 

Dead Time 

RDT DT 上的电阻范围  5  220 k 

tDT 死区时间 RDT=20k 160 200 240 ns 

CDT                  CDT 的电容    10 nF 

 

开关特性（交流） 

除非另有说明，VDDI = 5V，VDDI 到 GNDI之间电容为0.1μF，VDDA = VDDB =15V， VDDA 和 VDDB 到 GNDA 和 

GNDB电容为1μF，TA = –40°C 至 +125°C。 

标识 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

开关特性 

tPLH 传输延迟，低到高 

CLOAD=1nF, fsw=1kHz, (50% 

占空比) 

 40 60 ns 

tPHL 传输延迟，高到低  40 60 ns 

tr 开通上升时间  6 15 ns 

tf 关断下降时间  4 10 ns 

tPWD 脉宽失真    18 ns 

tDM 通道A和通道B之间的延时匹配    18 ns 

tUVLO_REC_VDDI VDDI 的欠压恢复延时   15  μs 

tUVLO_REC_VDDA(B) VDDA, VDDB 的欠压恢复延时   18  μs 

CMTIH 输出高时的共模瞬态抗扰度 VCM=1000V, TA=25°C 100   kV/μs 

CMTIL 输出低时的共模瞬态抗扰度 VCM=1000V, TA=25°C 100   kV/μs 
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参数测量信息 

传输延迟和脉宽失真 

图 9 显示了来自输入 VIA 和 VIB 的传输延迟 tPDLH 和 tPDHL、脉冲失真 tPWD 以及延迟匹配 tDM 的时序图。 将 DT 引脚短接到 

VDDI 以禁用死区时间功能。 

VIA/B

VOA

tPLHA

VOB

tPLHB

tDM tPHLA

tPHLB
tPWDB=|tPLHB -tPHLB| 

 

图 9.  传输延迟和脉宽失真 

上升和下降时间测试 

图 10 显示了测量上升时间 (tr) 和下降时间 (tf) 的标准。 

80%

50%

20%
tr tf

 

图 10.  打开上升时间并关闭下降时间 

CMTI 测试 

图 11 是 CMTI 测试的简化图。 共模电压设置为 1000V。 
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图 11.  CMTI 测试电路 

http://www.sillumin.com/


                                                          SLMi823x 

Sillumin Semiconductor Co., Ltd.  – www.sillumin.com  16 

Rev1.3, 2023 年 7 月 

特性描述 

SLMi823x 是一款灵活配置的双通道隔离门极驱动器，可驱动 IGBT 和 MOSFET。 它具有 1.0A 或 4.0A 峰值输出电流

能力，最大输出驱动器电源电压为 40V。 SLMi823x 具有许多功能，使其能够良好的与控制电路配合并保护其驱动的

门极，例如：电阻可编程死区时间控制、DIS 引脚以及输入和输出电压的欠压锁定 (UVLO)。 

欠压锁定 

SLMi823x 的 VDDA (VDDB) 和 GNDA (GNDB) 引脚之间具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。 当器件启动期间 VDDx 电压

低于 VUVLO_VDDX_R 或启动后低于 VUVLO_VDDX_F 时，VDDA (VDDB) UVLO 功能将驱动器输出保持为低电平，无论输入引脚的状

态如何。 UVLO 功能上的迟滞可防止电源出现噪声而导致故障。 

SLMi823x 也监控输入电源，并且 VDDI 上具有内部欠压锁定保护功能。 当 VDDI 上的电压在启动期间低于 VUVLO_VDDI_R

或启动后低于 VUVLO_VDDI_F 时，驱动器输出（VOA 和 VOB）保持低电平。 VDDI UVLO 功能存在迟滞，以防止 VDDI 电

源噪声引起的故障。 

禁用输入功能  

当 DIS 被拉高时，VOA 和 VOB 被拉低，无论 VIA 和 VIB 的状态如何。 当 DIS 引脚被拉低时，VOA 和 VOB 可以正常

工作并由 VIA 和 VIB 控制。 

如果 VDDI 低于其 UVLO 阈值且 VOA、VOB 保持低电平，则 DIS 输入不起作用。DIS 引脚上有一个内部下拉电阻。 

控制输入和输出逻辑 

VIA 和 VIB 输入控制相应的输出通道 VOA 和 VOB。VIA (VIB) 上的逻辑高电平信号会导致 VOA (VOB)的输出变高。

VIA (VIB) 上的逻辑低电平信号会导致 VOA (VOB)的输出变低。 

对于 PWM 输入型号（SLMi8231/4），当 PWM 输入为高电平时，VOA 为高电平，VOB 为低电平。 当 PWM 输入为

低电平时，VOA 为低电平，VOB 为高电平。 

表 4 和表 5 显示了 VIA、VIB、PWM、DIS、UVLO 与 VOA、VOB 输出之间的关系。 

表 4. 在不同 VIA、VIB 输入下的输入和输出之间的关系 (SLMi8230/2/3/5) 

VIA VIB DIS  VDDI 

UVLO 

VDDA 

UVLO 

VDDB 

UVLO 

VOA VOB 备注 

H L L No No No H L  

L H L No No No L H  

L L L No No No L L  

H H L No No No H H SLMi8232/5 

L L SLMi8230/3 

X X H No No No L L 设备禁用 

X X X Yes No No L L VDDI UVLO 激活 

H X L No No Yes H L VDDB UVLO 激

活 
L X L No No Yes L L 

X H L No Yes No L H VDDA UVLO 激

活 
X L L No Yes No L L 
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表 5. 在不同 PWM 输入下的输入和输出之间的关系 (SLMi8231/4) 

PWM DIS  VDDI UVLO VDDA 

UVLO 

VDDB 

UVLO 

VOA VOB 备注 

H L No No No H L  

L L No No No L H  

X H No No No L L 设备禁用 

X X Yes No No L L VDDI UVLO 激活 

H L No No Yes H L VDDB UVLO 激活 

L L No No Yes L L 

H L No Yes No L L VDDA UVLO 激

活 
L L No Yes No L H 

 

死区时间程序  

对于高边/低边配置驱动器，VOA 和 VOB 之间存在死区时间。 死区时间延迟 (tDT) 通过从 DT 脚到地的电阻 (RDT) 进行

编程，并且可以使用以下公式进行计算。 

𝑡𝐷𝑇[ns] ≈10× 𝑅𝐷𝑇[kΩ] 

其中，tDT 为死区时间延迟，RDT 为 DT 与地之间的阻值。 

DT 引脚可连接至 VDDI 或浮空以提供大约 400 ps 的死区时间。 

建议在 DT 和 GNDI 之间放置一个 2.2nF 或更大的旁路电容，以实现更好的抗噪声能力。 

图 12 显示了不同条件下死区时间、输入和输出的逻辑关系。 

VIA/

PWM

VIB

VOA

VOB

DT DT DTDT DT DT

A B C D E F

DT DT

G H
 

图 12.  具有死区时间的输入和输出逻辑 

条件 A：VIA 变为高电平，VIB 变为低电平时，VOB 立即变低，VOA 在编程的死区时间后变高。 

条件 B：VIA 变为低电平，VIB 变为低电平时，VOA 立即变低，VOB 在编程的死区时间后变高。 

条件 C：VIB 变为低电平，VIA 仍为低电平时。VOB 立即变低。 由于 VIA 输入死区时间比编程死区时间长，因此当

VIA 输入变高时，VOA 立即变高。 
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条件 D：VIA 变为低电平，VIB 仍为低电平时。 VOA 立即变低。 由于 VIB 输入死区时间长于编程死区时间，因此当 

VIB 输入变高时，VOB 立即变高。 

条件 E：VIA 变为高电平，同时 VIB 和 VOB 仍为高电平时，重叠时间短于编程死区时间。 为了避免过冲，当 VIA 变

高时，VOB 立即变低。 VOA 在编程死区时间后变高。 

条件 F：VIB 变为高电平，同时 VIA 和 VOA 仍为高电平时，重叠时间短于编程死区时间。 为了避免过冲，当 VIB 变

高时，VOA 立即变低。VOB 在编程死区时间后变高。 

条件 G：VIA 变为高电平，而 VIB 和 VOB 仍为高电平时，重叠时间长于编程死区时间。 为了避免过冲，当 VIA 变高

时，VOB 立即变低。 由于重叠时间长于编程死区时间，因此当 VIB 变低时，VOA 立即变高。 

条件 H：VIB 变为高电平，同时 VIA 和 VOA 仍为高电平时，重叠时间长于编程死区时间。为了避免过冲，当 VIB 变

高时，VOA 立即变低。 由于重叠时间长于编程的死区时间，因此当 VIA 变低时，VOB 变高。 
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应用信息 

图 13 中的电路显示了 SLMi823x 驱动半桥配置的典型应用电路，该配置可用于多种流行的电源转换器拓扑，例如同

步降压、同步升压、半桥、全桥、LLC 等拓扑和三相电机驱动应用。 
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图 13. 典型应用原理图 
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布局 

图 14和图 15显示了2层PCB板中信号线和主要器件的布局示例。 

 

图 14. PCB 顶层 

 

 

 

图 15. PCB 底层 
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封装信息 

 

图 16. SOP16W封装外形尺寸 
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焊接温度特性 
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